


















专利名称(译) 顶部发光OLED器件，其制造方法以及显示面板

公开(公告)号 US20180315949A1 公开(公告)日 2018-11-01

申请号 US15/552785 申请日 2017-06-15

[标]申请(专利权)人(译) 深圳市华星光电技术有限公司

申请(专利权)人(译) 深圳中星光电科技有限公司

当前申请(专利权)人(译) 深圳市中国星光电科技有限公司.

[标]发明人 HAO PENG
ZHANG YUNAN

发明人 HAO, PENG
ZHANG, YUNAN

IPC分类号 H01L51/52 H01L51/56 H01L51/00

CPC分类号 H01L51/5228 H01L51/5225 H01L51/5234 H01L51/56 H01L51/0022 H01L2251/5315 H01L2251/558 
H01L2251/301 H01L2251/308 H01L2251/556 H01L27/3248 H01L2227/323 H01L51/5231 H01L51/5284

优先权 201710294117.9 2017-04-28 CN

其他公开文献 US10707437

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明公开了一种顶部发光OLED器件，其制造方法和显示面板。所述
OLED器件包括依次排列的基板，阳极层，有机功能层，阴极层和辅助电
极层，其中所述辅助电极层设置在所述阴极层的非发光区域上，并且所
述材料辅助电极层的导电性是导电的。本发明可以增加阴极层的导电
性，减小屏幕中心和边缘之间的电压差，并且在不阻挡发光区域的情况
下提高显示效果，并且不影响发光区域的显示亮度。
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